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Sposéb wytwarzania podtoza ceramiczno-metalowego,
zwlaszcza do elementéw elektronicznych

Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarzania podtoza ceramiczno-metalowego, zwtaszcza do elemen-
t6éw elektronicznych, metodq natryskiwania plazmowego.

Znane podtoza wytwarza sie przez nanoszenie na ptytki metalowe lakieréw, na przyktad fenolowych.
Podtoza wytwarza sie@ réwniez przez nanoszenie metodq natryskiwania plazmowego mieszanin zawierajacych
tlenki glinu lub tytaniany.

Podtoza lakierowe ulegajg zniszczeniu w temperaturze 200°C, co ogranicza ich stosowanie jedynie do
nanoszenia na nie elementéw elektronicznych nie wymagajacych wyzszych temperatur obrébki termiczne;j.
Ponadto znane podtoza s nietrwate i posiadajg mata odpornosé na przebicie.

Celem wynalazku jest wyeliminowanie tych niedogodnosci, a zagadnieniem technicznym do rozwigzania
jest opracowanie sktadu jako$ciowo-ilosciowego podtoza izolacyjnego. ' ,

Stwierdzono, Ze jesli na podtoze metalowe, uprzednio przygotowane na drodze obrébki strumieniowo-cier-
nej, naniesie si¢ metoda natryskiwania plazmowego mieszanine tlenku glinu lub tytanianéw w ilo$ci 90—99 czesci
cigzarowych i 1—10 czesci ciezarowych szkta bezalkalicznego, uniknie sig wyZej wymienionych niedogodnosci.

Uzyskane sposobem wedtug wynalazku podtoze do elementéw elektronicznych posiada okoto czterokrot-
nle wigksze napiecie przebicia w poréwnaniu z podtoZzem lakierowym. Jest odporne na dziatanie wysokich
temperatur rzedu 800°C wystepujacych podczas obrébki termicznej elementéw.

Wprowadzenie do mieszaniny przeznaczonej na podtoze szkia powoduje bardzo dobrg przyczepnosé¢
podtoZa do ptytek metalowych, a réwnocze$nie zapewnia odprowadzenie ciepta wytwarzanego przez elementy
elektroniczne znajdujace sie na ptytkach.

Zalety te umozliwiajg zastosowanie podioza wedtug wynalazku w technice grubowarstwowej, ktéra

przewiduje nanoszenie elementéw biernych w postaci past, a nastepnie ich obrédbke termiczna w temperaturze
okoto 800°C.

Przyktadowe sktady podtoza.
| tlenek aluminium — 96 czesci cigzarowych
szkto bezalkaliczne — 4 czesci ciezarowe
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Il tlenek aluminium — 93 czesci cigzarowe
szkto bezalkaliczne — 7 czesci ciezarowych

Il tytanian baru — 96 czesci ciezarowych
szkto bezalkaliczne — 4 czesci cigzarowe

Mieszaning proszkéw tlenku aluminium lub tytanianu baru i szkta bezalkalicznego nanosi si@ w postaci
plazmy o temperaturze okoto 10000°C pistoletem plazmotronowym na uprzednio oczyszczone ptytki metalowe.

Zastrzezenie patentowe

Sposéb wytwarzania podto2a ceramiczno-metalowego zwtaszcza do element6w elektronicznych, polegaja-
cy na naniesieniu na podstawe metalowa metoda natryskiwania plazmowego, mieszaniny zawierajgcsj tlenek glinu
lub tytaniany, znamienny tym, ze na podstawg metalowa nanosi si¢ mieszaning sktadajacy sig z 90—-99
czesci cigzarowych tlenku glinu lub tytanianéw i 1—10 czesci ciezarowych szkta bezalkalicznego. '
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